Résumé

[bookmark: _GoBack]Dans ce travail, nous avons entrepris l’élaboration et l’étude des propriétés structurales et optiques de deux types de couches minces de carbure de silicium (SiC), amorphes               (a-Si1-xCx :H), réalisées par la co-pulvérisation cathodique, et cristalline (c-SiC) réalisées par ablation laser. Cette étape est suivie par la formation de SiC poreux, en utilisant deux méthodes de traitement : anodisation (électrochimique), et photochimique assistée par un métal (Al et Pd), dans des solutions à base d’HF, en faisant vari le temps d’attaque. Les couches poreuses réalisées ont été appliquées pour la réalisation de capteurs d’humidité, dont le principe repose sur la variation de la résistance avec le taux d’humidité relative (HR). 

